












































专利名称(译) 超声波传感器及其制造方法

公开(公告)号 US20160345934A1 公开(公告)日 2016-12-01

申请号 US15/115146 申请日 2015-06-30

[标]申请(专利权)人(译) 精工爱普生株式会社

申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

当前申请(专利权)人(译) SEIKO EPSON CORPORATION

[标]发明人 KOJIMA CHIKARA

发明人 KOJIMA, CHIKARA

IPC分类号 A61B8/00 H01L41/29 H01L41/047 H01L41/113 H04R17/00 H04R31/00

CPC分类号 A61B8/4494 A61B8/4444 A61B8/4427 H01L41/29 H04R31/00 H01L41/047 H01L41/1132 H04R17/00 
H01L41/113 H01L41/314

优先权 2015130396 2015-06-29 JP
2014135135 2014-06-30 JP

其他公开文献 US10130339

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声传感器，包括多个超声元件，所述多个超声元件包括第一电
极，压电层和第二电极，并且沿第一方向和第二方向布置，其中所述多
个超声元件的至少一部分是对于每个分组的超声元件共用第一电极和第
二电极中的至少一个，旁路布线连接到共用的第一电极和第二电极中的
至少一个，旁路布线的跟随α值更大与旁路布线连接的第一电极或第二电
极的α值相比，旁路布线的每单位长度的电阻值低于第一电极或第二电极
的电阻值。 α值=（构成材料的杨氏模量）×（布线或电极的截面积）
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